
]2) [MeV/c+KDm(
5200 5400 5600 5800

)2
C

an
di

da
te

s 
/ (

13
 M

eV
/c

0

10

20

30

40
         Bin: -4+)K−π+π0

SK →(D →+B

LHCb

]2) [MeV/c
−

KDm(
5200 5400 5600 5800

)2
C

an
di

da
te

s 
/ (

13
 M

eV
/c

0

10

20

30

40
         Bin: +4

−
)K−π+π0

SK →(D →−
B

LHCb
±KD→±B
±πD→±B

Combinatorial

 bkg.s
0B

Part. reco.

]2) [MeV/c+πDm(
5200 5400 5600 5800

)2
C

an
di

da
te

s 
/ (

13
 M

eV
/c

0

100

200

300

400
         Bin: -4+π)−π+π0

SK →(D →+B

LHCb

]2) [MeV/c−πDm(
5200 5400 5600 5800

)2
C

an
di

da
te

s 
/ (

13
 M

eV
/c

0

100

200

300

400
         Bin: +4−π)−π+π0

SK →(D →−
B

LHCb


	Contents
	Page 1


